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摘要(译)

一种制造显示装置的方法，包括：形成嵌入在基板上的晶体管的绝缘
层，形成与绝缘层上方的晶体管电连接的第一电极，形成具有覆盖周边
边缘部分的开口部分的分隔壁层。第一电极和暴露第一电极的内侧区
域，在第一电极上方形成包括有机电致发光材料的有机层，在分隔层和
有机层上方形成第二电极，以及在第二电极上方形成密封层。第二电极
的沉积包括具有比第二电极的目标膜厚度更薄的膜厚度的电极层的膜沉
积步骤，以及在完成电极层的沉积步骤之后的等待步骤。
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